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Открытие конференции 

В конференции принимают участие представители из 17 стран  

дальнего и ближнего зарубежья. Среди них Франция, Германия, Япония, 

США, Великобритания, Финляндия, Индия, Турция, Кипр, Египет, Сингапур, 

Китай, Гон Конг, Италия, Польша, Венгрия,  Словакия,  Россия, Литва, 

Грузия, Сербия, Украина. Южная Корея.  

 

 

Члены оргкомитета (справо-налево)  Шапошников В.Л., заведующий 

кафедрой микро- и наноэлектроники Борисенко В.Е., Кривошеева А.В.,  а также 

преподаватель кафедры Хорошко  на регистрации участников конференции. Они 

первыми встречают участников конференции, их деловые качества и 

доброжелательность, хорошее настроение и улыбки создают хорошее настроение и 

являются стимулом для плодотворной работы.   

В  президиуме  открытия  конференции  со-председатели международного 

оргкомитета  конференции заведующий кафедрой микро- и наноэлектроники  

БГУИР Борисенко В.Е.,  ректор Наньянского технологического университета 

C.H.Kam  (Сингапур),  ректор  Белорусского государственного университета 

информатики и радиоэлектроники  Богуш В.А. и  со-председатель оргкомитета 

Мигас Д.В. 
 

 

 



 

Вступительное слово произнес сопредседатель  международного 

оргкомитета  конференции заведующий кафедрой микро- и наноэлектроники 

Борисенко В.Е. Он поздравил всех участников с началом конференции и пожелал 

всем плодотворной работы. 

 

Право открыть конференцию предоставлено ректору Белорусского 

Государственного Университета Информатики и Радиоэлектроники Богушу В.А.  

В своем вступительном слове о конференции, посвященной развитию и 

достижениям в области  нанотехнологий и физики наноструктур, он отметил, что 

такие мероприятия позволяют находить единомышленников, налаживать  научные 

связи и объединять людей разных стран, а также быть в курсе последних 

достижений в данной области.  Богуш В.А. пожелал удачи всем участкам и гостям 

конференции. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О важности проведения конференции для развития нанотехнологий и 

наноэлектроники говорил сопредседатель  международного оргкомитета  

конференции ректор Наньянского Технологического Университета C.H.Kam  

(Сингапур).  

 

Вот некоторые выступления первого дня конференции 

 
V.K. Tay – приглашенный докладчик 

Nanyang Technological University, Singapore 

 

Выступление и презентация вызвали живой интерес у слушателей.  

 

 
 

 



Сделан обстоятельный обзор методов синтеза, областей применения и 

конструирования 2D материалов. 

 

Y.Nakamura 
Osaka University, Japan - приглашенный докладчик 

Докладчик поблагодарил организаторов конференции за приглашение. 

 

 
 

Доклад вызвал живой интерес, и было задано множество вопросов.  

 

A.L. Rogach – приглашенный докладчик 

City University of Hong Kong, Hong Kong 

 

 
Докладчик представил результаты методов формирования и исследований 

углеродных наноструктур, а также конкретные области их применения. 



 

В конце выступления докладчик представил многонациональную группу 

студентов, которые обучаются по данной специальности в университете Гон Конга. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


